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UL 111iN *
. _ . ULA 6111N
Ukled UL 11118 zawiera dwa tranzystory polgozone w u-— ;
" xladsle wemsonissza réznioowego 1 trsy tranzyatory. - -
Prsunaosony jest do rgastogowah ogélnyoh. Para réinicowa
_ _ i trzy tranzystory
. B Obudowa CE 70
Parametry dopuszczalne :
. o, ) -
/t_anb E +25 C/
: L |
o . B | Wartosé
p;na.ozen_-i_.a Nazwa Jedn. win " pax
By Moo tracons w kolektorze aW ’ 300
/jednego tranzystora/ _ : , : :
P, Moo tracons v caZym ukladzie o . . 750
Usg Napigole kolektor-emiter . 1 ) _
UL 11118 v 1 15
- - ULA 6114K ' _ 25
Uc]!. Fapigcle kolaktor-basa N
s ' UL 111K v 20
o ULA 6111F | - | 30
L Napiecie kolektor-podiose o |
: ' © OL 14M1F v L 20
. VLA 6111KF . 30
UEi! | Napigote emitor-bvaza v 5
1, Pred kelektora /aednego mA : T 50
tranzyetora/ _ . -
% . Temperatura prsechowy-
stg wania . . ]
' UL 141148 | . ~40 +12%
| | OLA 6111K c -55 +435
“tamb Temperatura preoy UL 11118 B -25 470
| s : : _ _ - 0g _ _
: ' ULA 61115 =40 +85

_Ul':l’ud-'wfpm'wd_uﬁ '

m @ @

.,

NRNRERCRORORG

Podlofe

-
™

P

[ ——

Schemat wawngtrany “




_Parametry_ charakterystyczne

Tpon = +25%/

Oznaozenie | B Kazwa |rean.l.  Wertossé laru%&i zogiaru
: : min typ max gL -
(1) ' 'Napiéoie frZGbioiﬁ -
/BR/CEO kolektor-emiter N :
' UL 1111 15| 26 - _
LA ein ] ¥ | 25 30 Ig=t wh3 Igm0 4
U pory Napigole przebicia '
/BR /CBO koleitor-baza o .
e UL 1111N | 20 65 : e
vta e11an | YV [ ac 65 Ig=10 pA; Tg=04A
T Napigols preebicia '
/BR/C3 kolektor~-pod2ode
UL 1111K - 2o 65 _
ot e11an | Y [ 30 65 Tgg=10 BA .
U Napigoie prezeblola v 5 g T.a10 pA: I.=0 A
/BF/BBO emlter«baza S B R
ﬂBE- Naplecle baza-—emiter. V. 0,75 0,8 UGB=3 L & 10-1'n5
Icao Prgd zerowy %91egtora- ﬁg' 4 40 Ugp=10' V5 TIge0 A
) S Prad zerowy emiters _
UL 1111N 0,02 0,5 o
ULA 61118 | M [0,02 | 0,15} Uog=19 Vi Ig=0 4"
hé1E Statyczny wsp6lozynnik | . ;
wzmoonienia pradowego
/w uktadzie wspélnego ‘
emitera/ :
UL 1111F - 40 | 100 S _
TLA 6111K 80 | 100 Ueg=? V3 Tg=t md
u We jéciowe naplgcie niel] mwv 5 Jyu=3 ¥5 L,=1 m4
10 gwnowszenia i _ CE ’._c _
T Czgatotliwodé graniugna'iﬁHZ'_JOO 550 UbEas.v;:Icnj mA
o T =100 MHz -
- . . _ P
by, ‘Malosygnalowe zwaroio- | k{2 3,5 Upp=2 Vi Io=1 mA
e we impedancje wejsolo- | - i £ =1 kHz
. we w ukladzie wspélne-— -
' go emitera
h12 Malosygnaiowy fozwar~ ' :
8 ciowvy wapdlegyunik _4 UcE=3 Y;TIG-1 mi
- wetecznego przencsge-— 2+40 f =1 kHg -
nia naplgoclowego w u- ' P
kiadele wspdlnego enl-
tera .. _
hyey .- laZosyﬁnalowy zwaprclc= o
gj‘ wy wep zynnik prze— 110 UbE=3 v; 10-1 mi -
. nogrenia pradowego w £_=~1 HHz
ukiadzle wepdélnego e~ P
mitaera
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od. tahll

Qznmcsenie Nagws Jedn. Wartodé < - | Warunki pomiarw
. s o : min trp | mex mi
i ' Malosygnalows rom- o .. . '
22e | clowa admitsnoja wyj- . 15 Top*? Vi Ip=1 mA
$oiowa w ukladzie - B3 £_=1 kHs :
wspélnego esitera L e
r Wapélagynnik szumbw 4 U 3-3 ?; I.=100 pi
/Pojedynozego tran- . G . ¢ .
- a:ystora/ i | | fps.‘i kHS,. 35-1, xb
Cpno 'poqudsé_emter-hau PP 4 Upp=3 Vi Iz=0 A '
- - - £ =5 MHz :
. . P
Geao.- Pojemnosd ko;ektor-baza PP 1. ..UUB-: L Ic-no A
.o . . . . - : fpsﬁ Mz -
s . PoJemmodé kolektor- " pP 2,8 U,o=3 V5 I =0 A
8 ) xe: A B ’ es™” "} g
_ podloge - _:paﬁ MHS o
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